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MỞ ĐẦU 

 

Hàng ngày, chúng ta (bằng mắt) nhận biết thế giới xung quanh thông qua 

một cửa sổ rất hẹp trên phổ sóng điện từ. Vùng phổ này được gọi là vùng khả 

kiến (VIS) và có bước sóng trải từ 400 nm (ánh sáng tím) đến 750 nm (ánh sáng 

đỏ). Bức xạ ở những vùng khác của phổ sóng điện từ con người không trực tiếp 

cảm nhận được bằng mắt, tuy nhiên thông qua những hiệu ứng của quá trình 

tương tác của sóng điện từ lên vật chất ta có thể nhận biết, thực hiện đo đạc, 

đánh giá cường độ của bức xạ ở vùng phổ đó bằng các cảm biến chuyển đổi 

cường độ bức xạ thành các đại lượng vật lý đo đạc được như là hiệu điện thế, 

cường độ dòng điện, điện trở… Các cảm biến quang điện hoạt động trong vùng 

phổ rất rộng, có bước sóng từ 25 nm đến 3000 µm, các bước sóng dưới vùng 

cực tím là vùng tử ngoại (UV), các bước sóng dài hơn màu đỏ là vùng hồng 

ngoại (IR). Trong các vùng lại được chia thành nhiều vùng con, ví dụ như đối 

với vùng hồng ngoại:  từ 750 nm đến 3 m là vùng hồng ngoại gần (SWIR), từ 

3 m đến 6 m là vùng hồng ngoại trung (MWIR), từ 6 m đến 15 m là vùng 

hồng ngoại xa (LWIR)… 

Thiết bị hồng ngoại có lịch sử phát triển gắn liền với quá trình phát triển 

các thiết bị quang điện tử quân sự, phục vụ cho trinh sát đêm, dẫn đường, giám 

sát, xác định và bắt bám mục tiêu. Gần đây, các thiết bị hồng ngoại phục vụ 

mục đích dân sự cũng được nghiên cứu phát triển. Trong những năm cuối của 

thế kỷ 20, những thiết bị hồng ngoại bắt đầu được áp dụng thành công trong 

các lĩnh vực như là y tế, công nghiệp, khai khoáng, tiết kiệm năng lượng… Một 

ví dụ điển hình là những thiết bị ảnh nhiệt đặt ở sân bay giúp phát hiện những 

hành khách bị nhiễm bệnh từ vùng ổ dịch SARS, cúm, Ebola… và qua đó hạn 

chế sự phát tán, lây lan của bệnh dịch. Hiện nay, thị phần của các thiết bị phi 

quân sự chỉ chiếm khoảng 10%, dự đoán trong vài thập niên tới thị phần này sẽ 

tăng lên 70% về số lượng sản phẩm và chiếm 40% giá trị lợi nhuận [1]. Tuy 


